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ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

ПоДстРоечнЫе РезистоРЫ

PV12T

корпусированные
выводные

•	 Металлокерамика
•	  0.5 Вт
•	 4 оборота
•	 10 Ом - 2 МОм
•	 ±10%
•	 ±100 ppm/°С

PV32T

•	 Металлокерамика
•	 0.5 Вт 
•	 230°
•	 10 Ом - 5 МОм
•	 ±5%
•	 ±100 ppm/°C

корпусированные, 
выводные

КераМИЧесКИе ВысоКоВольтные КонДенсаторы

Керамические дисковые высоковольтные конденсаторы Murata 
типа DE отличаются высокой прочностью диэлектрика на про-
бой, низкими диэлектрическими потерями и высокой надеж-
ностью. 

система обозначений

DE B B3 3A 102 K N2 A

1                 2                3               4               5              6            7             8

1. Высоковольтные конденсаторы (250 – 6.3 В)
2. Категория безопасности:

A – класс 1, 1 – 3.15 кВ
B – класс 2, 1 – 3.15 кВ
C – класс 1, 2, 6.3 кВ
H – 125°С, малый тангенс угла потерь, 0.25-3.15 кВ
S – 125°С, малый тангенс угла потерь, 0.5-1 кВ
F – для инверторов подсветки ЖКД, 6.3 В ампл.

3. температурные характеристики

Маркировка темп. хар-ка темп. коэф-т темп. 
диапазон, °C

B3 B ±10% -25…85
E3 E +20%, -55% -25…85
F3 F +30%, -80% -25…85

C3 C
±20% -25…85

+15%, -30% 85…125

R3 R
±5% -25…85

+15%, -30% 85…125
D3 D +20%, -30% -25…125

1X SL +350…-1000 
ppm/°C 20…85

2C CH 0…°60 
ppm/°C 20…85

4. номинальное напряжение (DC):
2E – 250 В
2H – 500 В
3A – 1 кВ
3D – 2 кВ
3F – 3.15 кВ
3J – 6.3 кВ
LH – 6.3 кВ ампл.

5. номинальная емкость, пФ
6. точность емкости:
C – ±0.25 пФ
D – ±0.5 пФ
J – ±5%
K – ±10%
Z – +80%, -20%
7. тип выводов

Маркировка тип выводов расст-е между 
выводами, мм

A2 Вертикальные 
обжим. 

длинные

5
A3 7.5
A4 10
B2/J2 Вертикальные 

обжим. 
короткие

5
B3/J3 7.5
B4 10
C1

Прямые 
длинные

5
C3 7.5
C4 10
CD 7.5
D1

Прямые 
короткие

5
D3 7.5
DD 7.5
N2 Вертикальные 

обжимные на 
ленте

5
N3 7.5
N7 7.5
P2 Прямые на 

ленте
5

P3 7.5

8. упаковка: А – Ammo Pack на ленте, В – россыпью

серия Категория 
безопасн.

Диап-н 
номин. 

емкости

электрич. 
прочность 

диэлектрика

темпер. 
хар-ка

Диапазон 
раб. темп-р, 

°с

тип 
выводов

DEB класс 2, 
1 – 3.15 кВ

100…10,000 
пФ

200% номин.
напр-я B, E, F -25…85

A2, A3, C1, 
CD, C3, 

B2, B3, D1, 
DD, D3

DEA класс 1, 
1 – 3.15 кВ 10…560 пФ SL -25…125

DEH

125°С, малый 
тангенс 

угла потерь, 
0.25-3.15 кВ

220…10,000 
пФ

200/250% 
номин.напр-я R, C, -25…125

A2, A3, A4, 
C3, B2, B2, 

B4, D3

DES

125°С, малый 
тангенс 

угла потерь, 
0.5-1 кВ

100…4700 
пФ D -25…125 A2, A3, 

J2, J3 

ЧИП NTC терМИсторы

Применение:
- температурная компенсация транзисторов, микросхем, кварцевых  

генераторов в портативных устройства
- датчик температуры в аккумуляторных батареях
- температурная компенсация ЖК дисплеев
- температурная компенсация электрических схем общего применения

серия номинальное 
сопротивление 

(25°с), ком

рабочий 
ток, ма

Мощность, 
мВт

темп. пост., 
мВт/°с

типоразмер Диапазон 
рабочих 

температур, °с
NCP03 1 - 220 0.06 – 1.0 100 1 0201 -40…125
NCP18 0.1 - 100 0.04 - 3.1 100 1 0603 -40…125
NCP21 0.22 - 100 0.14 – 3.0 200 1 0805 -40…125

1. NTC ЧИП термистор
2. типоразмер:

03: 0201 0.6х0.3 мм
15: 0402 1.0х0.5 мм
18: 0603 1.6х0.8 мм
21: 0805 2.0х1.25 мм

3. температурные
характеристики:
XH – 3350-3399К
WB – 4050-4099К
WF – 4250-4299К

4. номинальное сопротивление, 
ом (первые две цифры значимые, 
третья – множитель)
5. Погрешность сопротивления:
D – ±0.5%
F – ±1%
E – ±3%
J – ±5%
6. упаковка

NCP  18  XH  103   

1              2           3             4             5                      6        

система обозначений

J    03    RB  

52638
936033204

1379
587511825
68727683

27406
659821151

652974028
176757807
54963835
88320566

766632056
356559348
231208227
586046937
714468825
107577745
686521345
422515856
721893288
533463545
848567155
768639179
594848615
247528069
974791711
479323709
540635395
711691640
312387462
436942102
674916837
645690898
67934202

807885983
756718524
318399609
426892911

372020631
868221076
190759458


